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摘要(译)

本发明提供一种有机发光二极管阵列基板及显示装置，属于显示技术领
域，可解决现有有机发光二极管阵列基板中不同颜色的子像素不同的问
题。生命时光。本发明的有机发光二极管阵列基板包括多个具有发光层
的子像素，所述子像素包括第一颜色子像素，第二颜色子像素和具有多
个子像素的第三颜色子像素。第一颜色子像素与多个第二颜色子像素相
同并且与多个第三颜色子像素相同，并且第一颜色子像素为菱形;第二颜
色子像素和第三颜色子像素为平行四边形，其短边长度等于第一颜色子
像素的边长，长边长度均大于边长第一颜色子像素的长度。
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